太阳能多晶硅
<REC>

<申请号>=CN200820036508.7

<名称>=一种多晶硅用石墨

<申请（专利权）人>=倪宝达

<发明（设计）人>=倪宝达

<申请日>=2008.05.28

<地址>=211400江苏省仪征市大仪镇兴仪南街

<摘要>=一种多晶硅用石墨，涉及一太阳能光利用技术领域，特别是用于制造多

晶硅材料的耐高温模具。本实用新型在主体的前端连体设置带有锥头的连接

头，在主体的后端设置内凹的锥台。主体后端的锥台即为模腔，前端是用于

连接的连接头，本实用新型的结构符合实际生产使用要求，用于多晶硅生产，

可完全符合耐高温、精度高的要求。

<REC>

<申请号>=CN85100529

<名称>=一种定向凝固生长太阳能电池用的多晶硅锭工艺

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=唐厚舜;佘夕同

<申请日>=1985.04.01

<地址>=上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属于半导体材料硅晶体的制备。以高性

能的石墨块组合成模具，用去离子水等作调料，将经

处理的氮化硅粉料调成糊状，作脱模剂，用氩气和氮

气为气氛，熔化时模具悬挂，凝固时模具支撑在水冷

却的下转轴上，在下降模具的同时增大冷却水流速，

使熔硅从模具底始定向凝固。使用本发明可得无气

孔、无裂缝的完整方锭，晶粒呈柱状，晶宽达毫米级，

掺杂可控，制作的太阳能电池性能良好，全面积转换

效率最佳值达11.3％。

<REC>

<申请号>=CN200710105737.X

<名称>=一种太阳能多晶硅原料提纯制备方法

<申请（专利权）人>=晶湛（南昌）科技有限公司;

<发明（设计）人>=罗应明;郭力

<申请日>=2007.05.29

<地址>=330013江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖西路

<摘要>=一种太阳能多晶硅原料提纯制备方法，首先将经还原处理的金属硅粉碎，再用王水、氢氟酸进行酸洗，酸洗后送入单晶硅提拉炉熔融后进行提拉，利用单晶硅提拉炉抽真空设施隔离空气提纯，经粗提后的多晶硅材料进入区熔炉，使区熔炉内形成区间温度梯度，运用热趋法排除硅渣杂质，即可得到高于99.9999％纯度的多晶硅原料。本发明的优点是：充分利用传统工艺设备如单晶硅提拉炉、区熔炉并无需进行改造，就能达到大幅度降低能耗和提升产能；其工艺步骤少，操作简单，适用于任何型式的单晶硅提拉炉。

<REC>

<申请号>=CN200610079572.9

<名称>=高效率太阳能电池

<申请（专利权）人>=唐春芳

<发明（设计）人>=唐春芳

<申请日>=2006.05.04

<地址>=214183江苏省无锡市惠山区玉祁镇唐家宕206号

<摘要>=高效率太阳能电池涉及太阳能电池领域。在支架

(2)上制造下框架(3)，再在下框架上安装反光镜(5)，在下框架

的上面处制造上框架(1)。再把单晶硅或多晶硅(6)制成长方形，

然后间隔地逐块把单晶硅或多晶硅安装在上框架(1)上。这样装

好后，在每对单晶硅或多晶硅之间有间隙(4)。太阳光照在单晶

硅或多晶硅的正面上时，单晶硅或多晶硅的正面就发电，太阳

光穿过间隙照在反光镜上，反光镜再把太阳光反射到单晶硅或

多晶硅的反面上，单晶硅或多晶硅的下表面就发电，本高效率

太阳能电池的正反面都发电，而现行太阳能电池只有正面发

电，从而使高效率太阳能电池达到了多晶硅或单晶硅的下表面

也被太阳光照射到、也发出电流的、发电效率高的目的。

<REC>

<申请号>=CN96113018.0

<名称>=从超高纯石英材料冶炼并直接铸锭的设备及至切片制取太阳能级硅片的工艺

<申请（专利权）人>=解青华

<发明（设计）人>=解青华

<申请日>=1996.09.09

<地址>=310012浙江省杭州市九莲新村22幢75号101室

<摘要>=从超高纯石英材料(石英砂或/和石英制品废料)

经过电炉冶炼获得的熔硅直接进行铸锭定向凝固成无开裂多

晶硅锭的设备及至脱模取出硅锭后直接切片的工艺,以作为生

产多晶硅太阳能电池的硅片材料。这是一种低成本生产多晶硅

太阳能电池材料的新方法,可以大大降低生产多晶硅太阳电池

的成本,或者采用此项新方法来获得专业生产多晶硅片的较高

利润,另一方面也可以成为大大提高天然超高纯石英砂以及某

些石英制品废料的利用价值的途径。

<REC>

<申请号>=CN90103777.X

<名称>=安全标志灯

<申请（专利权）人>=张俊兴

<发明（设计）人>=张俊兴

<申请日>=1990.05.29

<地址>=233000安徽省蚌埠市中荣街154号

<摘要>=本实用新型提供一种安全标志灯。它采用了用

光伏技术生产的大面积、低照度多晶硅太阳能电池和

免维护铅酸蓄电池做电源，用外触发喷镀银电极闪光

灯做光源，先进的半导体器件组成控制电路。具有耗

能低、光照度强、控制线路安全可靠的优点，整机工作

电流白天低于15mA，夜间在110mA左右，闪光灯平

均功率不足1瓦时，闪光一次电能量为0.5焦耳，灯

管寿命为1×10<SUP>7</SUP>次，蓄电池可三年免维护。这种标

志灯能适应各种恶劣的工作条件。可广泛用于各种

高层建筑物、航海、港口等。

<REC>

<申请号>=CN02131384.9

<名称>=高寒地区太阳能保暖睡袋

<申请（专利权）人>=陈有孝

<发明（设计）人>=陈有孝

<申请日>=2002.10.10

<地址>=300080天津市河西区平山道森淼公寓16门9A

<摘要>=本发明提出一种高寒地区太阳能保暖睡袋。该睡

袋由太阳能专用发电极板、太阳能专用充电器、太阳能专用高

能量全密闭铅酸蓄电池和具有电加热的睡袋组成。该系统在专

用高能量全密闭铅酸蓄电池中采用了新的材料，以保证该电池

的充电接受能力和放电性能。

<REC>

<申请号>=CN200610046525.4

<名称>=一种太阳能电池用高纯多晶硅的制备方法和装置

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=李廷举

<申请日>=2006.05.06

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种太阳能电池用高纯多晶硅的制备方法和装

置属于半导体材料制备技术领域。本发明把真空电磁感应熔

炼、等离子体氧化除杂和定向凝固结合起来，制备太阳能电池

用高纯硅锭。根据电磁感应原理，在材料外侧施加交变电磁场

时，Q＝J<SUP>2</SUP>/σ。根据化学平衡原

理，元素在真空中的平衡分压低于大气中的分压，因此，真空

熔炼可以去除液体硅中的P等杂质。根据金属凝固原理，在材

料结晶过程中溶质将再分配，且平衡分配系数小于1的元素可

以通过顺序凝固被富集在最后凝固部位，达到将其从液体中排

除的目的。本发明的益处是，装置简单、熔炼和除杂快速方便，

获得凝固组织均匀，无裂纹、无偏析，生产工艺，成本低。适

用于高纯多晶硅的制备领域。

<REC>

<申请号>=CN200610117156.3

<名称>=宽波段叠层薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=中国科学院上海技术物理研究所;

<发明（设计）人>=石富文;孟祥建;褚君浩

<申请日>=2006.10.13

<地址>=200083上海市玉田路500号

<摘要>=本发明公开了一种宽波段叠层薄膜太阳能电池，该电池由两个子电池串联组成，下子电池由n型铜铟硒层/p型多晶硅层构成，上子电池由n型多晶硅层/非晶硅层/p型多晶硅层构成，两个子电池之间由透明导电氧化物中间电极层联结。本发明的最大优点是：由不同禁带宽度的材料叠加组成，提高了对太阳光谱的利用率和光电转化效率。廉价衬底材料以及低成本薄膜材料，降低了电池的生产成本，使其具有竞争力。

<REC>

<申请号>=CN200710089904.6

<名称>=蘸取式多晶硅太阳能电池p－n结的制作方法

<申请（专利权）人>=高文秀;

<发明（设计）人>=高文秀

<申请日>=2007.03.20

<地址>=210083上海市虹口区玉田路500号

<摘要>=蘸取式多晶硅太阳能电池p－n结的制作方法，是在高纯氩气保护气氛中，夹持多晶硅衬底的一面，使多晶硅衬底的另一面先蘸取p型或者n型液态硅，然后对其进行冷却和后处理，在多晶硅衬底上形成一层p型或者n型硅层；再把多晶硅具有p型硅层或者n型硅层的一面蘸取n型或者p型液态硅，冷却处理后在原有p型硅层上形成一层n型硅层或者在原有n型硅层上形成一层p型硅层，冷却处理后的衬底片经退火处理，在p型和n型层界面即形成太阳能电池的p－n结。液态硅具有良好的流动性的特点，可以形成几十微米甚至几微米的薄层，利用本特性可以形成非常好的几何薄层以大大节省原材料，大幅缩短工艺流程，环保效益好，并可降低太阳能电池的生产制作成本。

<REC>

<申请号>=CN200810031499.7

<名称>=一种基于熔铸法的金属硅太阳能电池衬底制备工艺

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=周继承;赵保星;李幼真;陈勇民;李莉;荣林艳

<申请日>=2008.06.16

<地址>=410083湖南省长沙市岳麓区麓山南路2号

<摘要>=本发明公开了一种基于熔铸法的金属硅太阳能电池衬底制备工艺。将3N及以下的金属硅粉在1600℃温度下通过高温熔铸方法制成硅棒，而后将硅棒切割成薄膜太阳能电池用薄片衬底。该工艺制备之衬底经特殊杂质外扩阻挡层处理后，可用作直接生长大晶粒高质量多晶硅、非晶硅薄膜的衬底。衬底和薄膜的热膨胀系数匹配，避免了高温或冷却过程中薄膜开裂和剥落，更重要的是原料成本低、工艺简单并便于大规模工业生产。它的开发成功为薄膜太阳能电池工业化打下了坚实基础。

<REC>

<申请号>=CN200710055601.2

<名称>=制备太阳能级多晶硅的新工艺

<申请（专利权）人>=张广立;杨兴波

<发明（设计）人>=张广立;杨兴波

<申请日>=2007.04.29

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区望湖区北路七巷5－2号2－2－2

<摘要>=本发明是以冶金级硅为原料，经还原熔炼、精炼、湿法冶金、真空提纯制备太阳能级多晶硅的方法和工艺。本发明的内容是：在电弧炉内，采用石墨电极产生的电弧加热，用碳还原硅石制备出的冶金硅液，在精炼炉内径絮凝精炼、钡盐精炼、熔剂精炼、氧化精炼、硬模冷却、破碎、酸洗、真空熔炼、真空脱气、定向凝固、切头去尾，得到太阳能级的多晶硅。本发明的优点是：与西门子、改良西门子法等传统工艺相比较，原料来源丰富，固定资产投资仅是1/3，并可分批投入，节能20～25％，降低成本20％，原材料为硅石，更易获得，不用氯气，环保和设备材料容易解决，可生产出满足太阳能电池需要的多晶硅，一个工艺可以有三个产品(99.95％、99.995、太阳能多晶硅)，可降低投资风险，上述三种产品国内外均有良好的市场，可应用于不同的行业，最终产品可以满足太阳能级多晶硅的要求。

<REC>

<申请号>=CN200810056650.2

<名称>=一种制备太阳能电池级多晶硅产品的方法

<申请（专利权）人>=中信国安盟固利新能源科技有限公司

<发明（设计）人>=其  鲁;陈  渊;晨  辉;张敬华;李永伟;吴宁宁

<申请日>=2008.01.23

<地址>=102200北京市昌平区白浮泉路18号

<摘要>=本发明提供了一种制备太阳能电池级多晶硅产品的方法，包括以下步

骤：a)将作为原料的氟硅酸盐和作为还原剂的金属加入一反应容器中，在

惰性气体存在下进行还原反应，得到还原产物；b)冷却上述步骤a)得到的

还原产物，用纯净水浸渍，真空抽滤得到滤液和硅粉末；c)用酸浸渍步骤

b)得到的硅粉末，用纯净水洗涤，真空抽滤得到硅粉末；d)将步骤c)得到

的硅粉末真空干燥，再将干燥的硅粉末置入真空炉中，在惰性气体保护下

进行真空熔炼得到硅熔体；e)将步骤d)得到的硅熔体进行定向凝固处理，

然后切割加工，得到太阳能电池级多晶硅产品。本发明得到的多晶硅颗粒

纯度可以达到99.9999％以上，适于作太阳能电池级的多晶硅产品。

<REC>

<申请号>=CN200810006301.X

<名称>=一种具有多能阶的硅基薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=东捷科技股份有限公司

<发明（设计）人>=简永杰;杨茹媛;张育绮;田伟辰

<申请日>=2008.01.29

<地址>=台湾省台南县新市乡南科五路6号3楼

<摘要>=本发明公开了一种具有多能阶的硅基薄膜太阳能电池，包括：一基板，该

基板的一面为照光面；一透明导电膜，形成于该基板上，其用于取出电能与提

升光电转换的效率；一P型半导体层，形成于该透明导电膜上，用于产生空穴；

一本质型半导体层，形成于该P型半导体层上方，用于提高太阳电池的电特性；

一N型半导体层，形成于该本质型半导体层上方，用于产生电子；以及一电极，

形成于该N型半导体层上方，用以取出电能与提升光电转换的效率；该多能阶

的硅基薄膜太阳能电池是利用不同材料的薄膜以提高其光波长的吸收范围，并

增加太阳能电池的光电转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200710172387.9

<名称>=太阳能等级多晶硅的制备方法

<申请（专利权）人>=史珺

<发明（设计）人>=史珺

<申请日>=2007.12.17

<地址>=201300上海市南汇区惠南镇宣黄公路2455弄6号

<摘要>=一种太阳能等级多晶硅的制备方法，根据精料原则选择硅矿石，在精炼阶段通过多层次和多阶段的化学反应，通过造渣进一步提纯，并进而通过物理提纯的方法精密去除微小含量的杂质，从而制备出能够满足太阳能电池制造的多晶硅。本发明提供的一种太阳能等级多晶硅的制备方法，工艺阶段分明，化学反应量小，耗电量小，而且无污染排放，可以大幅度地降低多晶硅生产的投资成本和生产成本，本发明由于在物理法的基础上有效地结合了高温冶金化学方法，因而工艺更加简便，成本比物理法更低，可进行大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200810093635.5

<名称>=太阳能电池透明导电玻璃基板回收再利用的方法

<申请（专利权）人>=东捷科技股份有限公司

<发明（设计）人>=谢逸弘;简永杰

<申请日>=2008.04.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种太阳能电池透明导电玻璃基板回收再利用的方法，其包括下列

步骤：一、准备步骤、二、蚀刻步骤及三、完成步骤；于前述步骤中；

准备一制程失败的不良太阳能电池，其依序具有一玻璃基板、一透明导

电玻璃层及一制程失败层，再以一蚀刻媒介对制程失败的不良太阳能电

池进行选择性蚀刻；此蚀刻媒介对制程失败层的蚀刻速率远高于对透明

导电玻璃层与玻璃基板的蚀刻速率，使蚀刻媒介大体上只会对制程失败

层蚀刻而移除，存留下玻璃基板与透明导电玻璃层，以供回收再利用；

如此，使本发明兼具制程中的不良品可回收再利用及降低废料等优点及

功效。

<REC>

<申请号>=CN200410018619.1

<名称>=一种便携式光电电源

<申请（专利权）人>=河北科技大学

<发明（设计）人>=李国昌

<申请日>=2004.01.15

<地址>=050018河北省石家庄市裕华东路186号

<摘要>=一种便携式光电电源，属电源技术领域，用于解

决室外用电和节能问题。其技术方案是：它由光电板、容电器、

稳压器组成。光电板由多个窄条多晶硅太阳能电池片串接组

成；光电板转换的电能由容电器储存起来，容电器为多个可充

电电池串并联组成；稳压器用于稳定输出电压。本发明可以把

阳光、灯光等任何光照产生的电能储存进来，可反复充放电使

用。本装置设有电量指示器，用于及时了解容电器中储存电量

的多少。它具有体积小巧、携带方便的优点，特别适用于手机、

音乐播放器、数码像机、摄象机等微型电子设备在室外使用时

进行供电或充电。

<REC>

<申请号>=CN03116165.0

<名称>=高效低成本大面积晶体硅太阳电池工艺

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=周之斌;崔容强;程平芳;于化丛;孟凡英;蔡燕晖;赵春江;徐秀琴;陈东

<申请日>=2003.04.03

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种高效低成本大面积晶体硅太阳电池工艺属

于太阳能应用领域。本发明制备晶体硅太阳电池工艺按工艺线

的生产顺序分为如下六个步骤：前道化学预处理；半导体PN

结制作；电感偶合等离子刻蚀周边；淀积氮化硅薄膜；丝网印

刷正、背面电极；正、背面电极金属化及氮化硅薄膜烧穿。本

发明简化了太阳电池工艺、将原来的两到三次的电极烧结工艺

简化成一次完成，降低了的成本，提高了太阳电池效率。采用

此工艺，可获得商业化大面积(103×103mm<SUP>2</SUP>)单晶硅太阳电池的效率达15.7％，此工艺也适用于多晶硅太阳电池，多晶硅太阳电池效率可达14.0％以上，(AM1.5，光照强度100mW/cm<SUP>2</SUP>，25℃)。

<REC>

<申请号>=CN200410029979.1

<名称>=太阳能笔记本电脑

<申请（专利权）人>=李海彬

<发明（设计）人>=李海彬

<申请日>=2004.04.08

<地址>=100055北京市宣武区广安门外北街22号

<摘要>=本发明涉及一种太阳能笔记本电脑，其在现有笔

记本电脑上增加了太阳能电池，所述太阳能电池输出端连接电

脑主机内原有的蓄电池的两极，形成蓄电池的充电电源并可以

直接带动电脑，设置在该输出端的单向二极管可避免外接交流

电源对太阳能电池反向充电，所述太阳能电池由可折叠在电脑

本体上的若干太阳能电池板构成，和/或直接复合在电脑本体的

外表面，其转换元件可以是若干封装在基体表面的单晶硅或多

晶硅太阳能电池片，封装材料优选环氧树脂和聚碳酸脂，本发

明可以将太阳能转换为直流电给蓄电池充电，甚至直接带动电

脑工作，消除了交流电源对笔记本电脑使用场所的制约，极大

地拓展了笔记本电脑的使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200510042673.4

<名称>=硅片太阳电池制作方法

<申请（专利权）人>=陈娟娟

<发明（设计）人>=陈娟娟;陈钊;李忠;陈肖;金昊;陈嘉煜;王瑞秀;白玉凤

<申请日>=2005.05.18

<地址>=710038陕西省西安市莲湖区北关自强西路8号西安老年大学

<摘要>=本发明公开了太阳能应用领域一种硅片太阳能

电池制作方法，本发明按生产过程依次为如下六个步骤：前道

化学预处理；半导体PN结的制作；电感偶合等离子(ICP)刻蚀

周边；淀积氮化硅薄膜；丝网印刷正、背面电极；正、背面电

极金属化及氮化硅薄膜烧穿。铝浆小窗口处印刷采用银铝浆，

保证了小窗口也同样获得铝背场的结构，并且实现了铝浆小窗

口处的三价铝对五价磷的补偿作用，同时本发明也对烧穿氮化

硅薄膜工艺中的硅电池正面PN结结深作了进一步优化设计，

实施效果是单晶硅太阳电池的效率达14.6％，多晶硅太阳电池

的效率达14.0％。

<REC>

<申请号>=CN200510043032.0

<名称>=一种太阳能电池制作方法

<申请（专利权）人>=金昊;顾箐

<发明（设计）人>=顾箐;陈娟娟;陈钊;李忠;金昊

<申请日>=2005.08.01

<地址>=710038陕西省西安市高新区高新5路2号创拓大厦318室

<摘要>=本发明公开了太阳能应用领域一种太阳能电池

制作方法，本发明按生产过程依次为如下六个步骤：前道化学

预处理；半导体PN结的制作；电感偶合等离子(ICP)刻蚀周边；

淀积氮化硅薄膜；丝网印刷正、背面电极；正、背面电极金属

化及氮化硅薄膜烧穿。铝浆小窗口处印刷采用银铝浆，保证了

小窗口也同样获得铝背场的结构，并且实现了铝浆小窗口处的

三价铝对五价磷的补偿作用，同时本发明也对烧穿氮化硅薄膜

工艺中的硅电池正面PN结结深作了进一步优化设计，实施效

果是单晶硅太阳电池的效率达14.6％，多晶硅太阳电池的效率

达14.0％。

<REC>

<申请号>=CN200610031434.3

<名称>=一种制备太阳能电池级硅材料的方法

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=唐谟堂;唐朝波;杨声海;何静;刘维;鲁君乐;姚维义

<申请日>=2006.03.30

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=一种制备太阳能电池级硅材料四氟化硅、二氧化

硅及氟硅酸的方法，本发明采用植物硅源为原料，先将植物硅

源焚烧成99％以上的二氧化硅，然后制成粗四氟化硅，经冷冻

精馏提纯成太阳能电池级四氟化硅；也可以采用99％以上的石

英矿作硅源。在技术路线上，先将99％的二氧化硅湿法提纯成

99.99％以上的二氧化硅，再与高纯氢氟酸作用制成太阳能电池

级四氟化硅。太阳能电池级四氟化硅可直接用于镀多晶硅膜，

制作太阳能电池，或还原、电解制成高纯硅；太阳能电池级二

氧化硅可电解制成高纯硅，或制作其他高纯硅化合物；氟硅酸

和二氧化硅的混合物保存使用方便、安全。本发明过程简单、

温度低、能耗低、成本低、环境友好和安全等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610079571.4

<名称>=反光电板

<申请（专利权）人>=唐春芳

<发明（设计）人>=唐春芳

<申请日>=2006.05.04

<地址>=214183江苏省无锡市惠山区玉祁镇唐家宕206号

<摘要>=反光电板涉及太阳能电池领域。在支架(2)上制造

下框架(3)，再在下框架上安装反光镜(5)，在下框架的上面处制

造上框架(1)。再把晶硅板(6)制成长方形，然后间隔地逐块把晶

硅板安装在上框架(1)上。这样装好后，在每对晶硅板之间有间

隙(4)。晶硅板(6)是用单晶硅或多晶硅制成的。太阳光照在晶硅

板的正面上时，晶硅板的正面就发电，太阳光穿过间隙照在反

光镜上，反光镜再把太阳光反射到晶硅板的反面上，晶硅板的

下表面就发电，本反光电板的正反面都发电，而现行太阳能电

池只有正面发电，从而使反光电板达到了晶硅板(6)的下表面也

被太阳光照射到、也发出电流的、发电效率高的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610079570.X

<名称>=间隔光伏电池

<申请（专利权）人>=唐春芳

<发明（设计）人>=唐春芳

<申请日>=2006.05.04

<地址>=214183江苏省无锡市惠山区玉祁镇唐家宕206号

<摘要>=间隔光伏电池涉及太阳能电池领域。在支架(2)

上制造下框架(3)，再在下框架上安装反光镜(5)，在下框架的上

面处制造上框架(1)。再把电池(6)制成块形，然后间隔地逐块把

电池安装在框架(8)上。这样装好后，在每对电池之间有间隙(7)。

电池(6)是用单晶硅或多晶硅制成的。再把电池板(9)间隔地逐块

上框架(1)上，形成间隙(4)。太阳光照在电池的正面上时，电池

的正面就发电，太阳光穿过间隙(4、7)照在反光镜上，反光镜

再把太阳光反射到电池的反面上，电池的下表面就发电，本间

隔光伏电池的正反面都发电，而现行太阳能电池只有正面发

电，从而使间隔光伏电池达到了电池(6)的下表面也被太阳光照

射到、也发出电流的、发电效率高的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610123789.5

<名称>=择优取向的多晶硅薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=姚若河

<申请日>=2006.11.27

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种具有择优取向的多晶硅薄膜

的制备方法，包括：采用微电子的光刻工艺和磁控溅射镀膜方

法在衬底上形成分布均匀、大小为微米量级的铝颗粒；采用磁

控溅射方法在有铝颗粒的衬底上制备非晶硅薄膜；将非晶薄膜

在真空中先进行2至5分钟的500℃至550℃退火，再进行20

至25分钟的300℃至350℃退火，制备得到的多晶硅薄膜具有

垂直于衬底的择优取向，且整个制备过程中温度不大于550℃，

该方法适合于制造以普通玻璃为衬底的多晶硅薄膜太阳能电

池。

<REC>

<申请号>=CN200810242487.9

<名称>=旋转可倾倒式硅造渣冶炼炉

<申请（专利权）人>=苏州市万泰真空炉研究所有限公司

<发明（设计）人>=顾啸强

<申请日>=2008.12.26

<地址>=215200江苏省吴江市吴江松陵(八坼)开发区苏州市万泰真空炉研究所有限公司

<摘要>=旋转可倾倒式硅造渣冶炼炉属太阳能多晶硅冶炼行业领域，特别是一

种金属硅旋转可倾倒式造渣冶炼炉。冶金法是我国目前最热门的制造多晶

硅的方法，它产量高、成本低、投资少、无污染，也是该项目采用的方法。

它的成本是西门子法的5-10分之一，产能是西门子法的5-10倍。冶金法

制取多晶硅是对金属硅进行造渣、精炼、酸洗(湿法冶金)、定向凝固等方

式，将杂质去除。该设备为多晶硅冶炼过程中最为前道的设备，为了达到

冶炼的连续性，该设备设计为可倾倒式，将造渣冶炼好的硅水直接倒入定

向凝固的坩埚内进行定向凝固。该真空炉设计为整体可倾倒式，解决了在

旋转过程中的真空密封问题。该设备主要有抽真空系统，充气系统、感应

加热加热室、炉盖升降机构、水冷套等组成。如图：在操作过程中先有炉

盖升降机构将炉盖升起，将原料加好后关闭炉盖，进行加温造渣去渣，冶

炼完毕后放气并将炉盖用升降机构升起，然后将炉体倾倒将冶炼好的硅水

倒入定向凝固炉的坩埚内。该设备如图主要有炉体、中频加热电源、炉盖

升降机构、炉体旋转机构、抽真空系统、电控系统等组成。

<REC>

<申请号>=CN200810242499.1

<名称>=多晶硅铸锭梯度冷却升降机构

<申请（专利权）人>=苏州市万泰真空炉研究所有限公司

<发明（设计）人>=顾啸强

<申请日>=2008.12.26

<地址>=215200江苏省吴江市吴江松陵(八坼)开发区苏州市万泰真空炉研究所有限公司

<摘要>=多晶硅铸锭梯度冷却升降机构属太阳能光伏行业领域，特别是一种冶炼

法制造多晶硅定向凝结的坩埚升降机构。目前的多晶硅制造大部分是采用改良

西门子的方法，投资规模较大，一般都在几个亿人民币以上，且有有害气体产生，

环保处理投入也相当困难。该装置是经过冶炼的金属硅通过升降机构的下拉，使

坩埚的冷却温度形成梯度，从而达到定向凝固的目的。该装置主要有升降导柱、

升降导向套、升降螺杆、升降减速机等组成。在升降过程中，有升降电机上的

丝杆旋转，推动升降导柱上的螺母从而使升降导柱上升或下降，升降导向套起

到一个导向和密封的作用，保证坩埚的上下正常运行，且上下的速度可通过减

速电机和电机变频器实现可调，保证了定向凝结的效果。

<REC>

<申请号>=CN200710046125.8

<名称>=一种流化床装置生产高纯度硅的新工艺

<申请（专利权）人>=宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司;宁波杉杉创业投资有限公司;上海中仁能源科技有限公司

<发明（设计）人>=何午生;何文;施杏娣;郭行凯;蒋士震;唐则祁;胡宏勋;潘科君;郑君

<申请日>=2007.09.19

<地址>=315177浙江省宁波市鄞州区古林镇鄞县大道杉杉科创基地

<摘要>=本发明的目的是提供一种能耗较低，投资相对较少的可以连续化生产且密闭循环的流化床装置生产高纯度硅的新工艺；采用高纯度四氯化硅与高纯度活泼金属进行还原反应制备高纯度硅材料。活泼金属可采用钠，镁，铝，锌等。本发明的效果是：通过以金属在流化床中还原四氯化硅，得到一种可以连续生产的高纯度硅产品，该产品纯度≥6N，为太阳能级多晶硅。同时该工艺与通常生产多晶硅的西门子法工艺比较，具有投资少，能耗低，成本低，无污染排放等优势。

<REC>

<申请号>=CN200710063643.0

<名称>=高效低成本薄片晶体硅太阳能电池片工艺

<申请（专利权）人>=北京中科信电子装备有限公司;

<发明（设计）人>=伍三忠;郭健辉;蔡先武;张欣曙

<申请日>=2007.02.07

<地址>=101111北京市中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街6号

<摘要>=本发明是一种晶体硅太阳电池片制造工艺，特别是一种高效、低成本、薄片太阳能电池片的制造工艺，属于太阳能应用领域。该工艺针对厚度低于200μm薄片晶体硅片，通过采用创新工艺、与原有工艺改新，结合自主开发的国产电池整线装备，开发设计了一套和自身设备的规格和要求相适应的各工序生产工艺，解决了薄片和碎片率、成品率、电性能之间的矛盾，满足了电池片生产线对电池片高效率、低成本要求。本发明制造晶体硅太阳电池片按工艺流程细分为七步：去损伤及表面绒面化、扩散制结、等离子刻蚀去边、PSG去除、PECVD沉积Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>膜、丝网印刷正背面电极浆料和背场浆料、共烧形成欧姆接触。采用此工艺，125×125mm<SUP>2</SUP>，单晶硅太阳电池片的效率达16.5％，多晶硅太阳电池的效率达15.0％。

<REC>

<申请号>=CN200810063024.6

<名称>=一种多晶硅定向长晶热场结构

<申请（专利权）人>=绍兴县精工机电研究所有限公司

<发明（设计）人>=赵波;徐芳华;孙海梁

<申请日>=2008.07.04

<地址>=312030浙江省绍兴县柯桥街道柯西工业园区鉴湖路1809号

<摘要>=一种多晶硅定向长晶热场结构，属太阳能多晶硅晶体的定向生长热场结构技术领域，主要由保温隔热笼体(1)，置于保温隔热笼体(1)内的加热器(6)和热交换台(5)，置于保温隔热笼体(1)底部可上下垂直运动的带支撑导杆(4)的保温隔热底板(2)，置于保温隔热笼体(1)的侧面与热交换台(5)之间的保温隔热隔板(7)等构成；保温隔热笼体(1)和保温隔热底板(2)形成一个腔室(3)，加热器(6)和保温隔热底板(2)分别由外设的控制器(8)控制。通过保温隔热笼体底部保温隔热底板的升降式结构设置，来获得多晶硅定向长晶所需要的工艺手段，在控制上更容易实现动态调整，从而最大化实现长晶速度。

<REC>

<申请号>=CN200710063264.1

<名称>=一种以太阳能为能源的炼钢装置

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=李士琦;朱荣;刘润藻;宋建新;王玉刚;吴华峰;梁汀;胡卫

<申请日>=2007.01.05

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种以太阳能为能源的炼钢装置，属于钢铁冶金领域，特别涉及一种利用太阳能发电，通过蓄能满足电炉炼钢的装置。其特征是由光能集聚板(1)，导线(2)、(4)、(6)、(7)、(8)，控制器(3)，蓄电池组(5)，炼钢电弧炉(9)，电渣重熔炉(10)，有色金属电解槽(11)构成；光能集聚板(1)由12～180块多晶硅材料制成，光能集聚板大小为10～145m<SUP>2</SUP>，产生功率为1.2～18000KW的电能，可以蓄能到36000KWh以上。可满足最小1kg电炉的能量需求，最大满足100吨的能量需求。采用最充足最清洁的能源介质进行炼钢，减少了全球对矿物资源开采进行发电，造成环境破坏及资源的浪费。

<REC>

<申请号>=CN200810246238.7

<名称>=光伏光热一体化瓦片

<申请（专利权）人>=芜湖贝斯特新能源开发有限公司;刘明昌

<发明（设计）人>=刘明昌

<申请日>=2008.12.31

<地址>=241001安徽省芜湖市三山区绿色食品工业园

<摘要>=本发明公开了一种上面装有太阳能电池、中间嵌入矩形金属或其它无污染材

料制成的流道、背面有聚氨酯等材料绝热框的光伏光热一体化瓦片。此瓦片上面

有单晶硅或多晶硅等太阳能电池，中间流道是用金属或其它材料制成矩形管，并

且中间背面打孔装上水咀，用PPR管与相邻的流道连接。矩形管流道的口端用硅

胶加不易老化的塑料作骨架的塞子堵住，以防漏水。矩形流道的二边离端部不超

过30mm处各打一个孔装上水咀。用快速接头与上下瓦片连接，形成水流通道。

上部太阳能电池的背面正负极分别各引出二条线。进入通道上下各端部并配有上

下公母插座，公母插座分别用铜芯镀银材料，以抗老化形成上下瓦片的电路流通。

这样，从而达到整体瓦片的形成。

<REC>

<申请号>=CN200320119299.X

<名称>=一种薄膜叠层太阳能电池

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=姚若河;郑学仁

<申请日>=2003.12.17

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本实用新型公开了一种薄膜叠层太阳能电池。该

薄膜叠层太阳能电池依次由衬底、电极、p型铜铟硒层、n型

硫化镉层、p型多晶硅层、n型多晶硅层和电极叠层构成。本

实用新型对太阳光谱的吸收利用率和光电转换效率高、成本

低、制备方法简单、稳定性好。

<REC>

<申请号>=CN02227927.X

<名称>=具有太阳能供电功能的帽子

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2002.05.31

<地址>=510033广州市连新路171号省科学馆大院4号楼401房

<摘要>=本实用新型涉及具有太阳能供电功能的帽子。它

是将太阳能技术应用在帽子(含头盔)上，将太阳能电池板(单晶

硅或多晶硅)安装在帽子的帽沿或帽顶外面，帽子中安放有锂电

池，太阳能电池板连接锂电池，锂电池连接转换插和插头。具

有太阳能供电功能的帽子能方便的利用太阳能，特别适合出外

旅游、探险等使用，它可通过插头对数码相机、手机等用电器

供电。

<REC>

<申请号>=CN200620090326.9

<名称>=一种动力车

<申请（专利权）人>=李思本

<发明（设计）人>=李思本

<申请日>=2006.04.11

<地址>=124000辽宁省盘锦市双台子区盘锦市第一初级中学

<摘要>=一种动力车，包括有汽车、电池组、开关、电动

机，其特点是所述的汽车车体的前部上设有太阳能多晶硅光

板，所述的汽车车体的尾部上设有螺旋桨，该螺旋桨与电动机

的输出轴相连接，所述的电池组与电动机之间并联后，接在由

太阳能多晶硅光板与开关组成的串联电路中。与现有技术相

比，本实用新型具有结构简单、造价低、节省能源和可提高汽

车动力的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420111207.8

<名称>=一种增强型太阳能光伏电池板

<申请（专利权）人>=郑蕙玉

<发明（设计）人>=郑蕙玉

<申请日>=2004.11.04

<地址>=430016湖北省武汉市第六中学高一(16)班(球场路64号)

<摘要>=本实用新型一种增强型太阳能光伏电池板，属太

阳能电池领域。本实用新型一种增强型太阳能光伏电池板由透

明玻璃板1和多晶硅涂层2组成，其特征在于透明玻璃板1表

面为连续球状玻璃珠波形表面3。本实用新型的球状玻璃珠波

形表面，一方面其上表面增加了受光表面积约1/3；另一方面，

球状玻璃珠下表面，如同众多凸透镜，又增加了玻璃板聚光能

力，从而增强光照度，故而显著提高了太阳能光伏电池的光伏

效应。本实用新型的技术效果显著，在不增加电池板几何面积

情况

下，显著提高了太阳能光伏电池的光伏效应，提高了光电转换

效率，无疑是太阳能利用方面一项有积极意义的技术方案，预

期有良好的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03216376.2

<名称>=太阳能发电机组

<申请（专利权）人>=杨东杰

<发明（设计）人>=杨东杰

<申请日>=2003.04.11

<地址>=272000山东省济宁市中区邮电新村17号楼5单元409室

<摘要>=太阳能发电机组，涉及有太阳能电池板、固定支

架、储电器和用电分配器组成。太阳能电池板可以选用现有技

术的单晶硅太阳能电池板、多晶硅太阳能电池板或者非晶硅太

阳能电池板，按照需用电压进行配置即可。太阳能电池板的下

面设置有固定支架，用以保证太阳能电池板的稳定和安全。由

太阳能电池板的电能输出线接到储电器的电极座上，作为向储

电器的供电线路，实现白天进行光电转换，储存于储电器中，

用电时再由输出线路通过用电分配器实施用电。本实用新型以

太阳能电池板进行光电转换作为发电电源，以储电器作为电能

的储存和中转装置，通过用电分配器可以接到各用电装置，整

体结构简单，实用方便，所以上项费用和运行费用相对较低，

有利于太阳能技术的推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03202376.6

<名称>=非晶硅（多晶硅）家用小型太阳能发、用电装置

<申请（专利权）人>=郭玉钦

<发明（设计）人>=郭玉钦;刘力;朱东力

<申请日>=2003.01.03

<地址>=471000河南省洛阳市西工区健康新村7－3－602

<摘要>=本实用新型公开一种非晶硅(多晶硅)家用小型太

阳能发、用电装置：它含有建筑用非晶硅(多晶硅)。薄膜式太

阳能发电方阵1，二极管2，直流—交流逆变器3，家用电器4，

及计量电表5组成；其特点是薄膜式太阳能发电方阵1可兼作

各形建筑屋顶、门窗玻璃和外墙装饰幂墙结构。其引出的正负

两极，同名端接直流—交流逆变器3的输入端，其输出端同名

同接点，接家用电器4及计量电表5的出端，所述计量电表5

入端接公用电网6。当白天发电通过计量电表5向公用电网6

回馈电能，夜晚由公用电网6，通过计量电表5向家用电器供

电。

<REC>

<申请号>=CN96221558.9

<名称>=太阳能闪光障碍灯

<申请（专利权）人>=深圳市建兴航空光电公司

<发明（设计）人>=李力;徐陵生

<申请日>=1996.09.06

<地址>=518008广东省深圳市红岭中路29号

<摘要>=一种由太阳能电池板1、蓄电池2、灯体支架3、

灯罩4、灯碗5及电路组成的太阳能闪光障碍灯,其逆变电路采

用主要由时基集成块IC5(NE555)构成的时基恒频式逆变电路

在稳压开关电路A的输入级与电源开关K之间增设一稳压集

成块IC1(AM7806);在秒脉冲发生隔离电路E前增设了主要由

光电耦合集成块IC5组成的输入脉冲转换电路D。这种太阳能

闪光障碍灯,太阳能利用率高,电路工作频率稳定,故障率低,工

作稳定、可靠,而且能多盏同步闪光,扩大了使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200420028283.2

<名称>=一种便携式光电电源

<申请（专利权）人>=河北科技大学

<发明（设计）人>=李国昌

<申请日>=2004.01.15

<地址>=050018河北省石家庄市裕华东路186号

<摘要>=一种便携式光电电源，属电源技术领域，用于解

决室外供电和节能问题。其技术方案是：它以光能为原动力，

由光电板、容电器、稳压器组成。光电板由多个窄条多晶硅太

阳能电池片串接组成，容电器为多个可充电电池串并联组成，

稳压器用于稳定输出电压。本实用新型可以把阳光、灯光等任

何光照产生的电能储存进来，可反复充放电使用。本装置设有

电量指示器，用于及时了解容电器中储存电量的多少。它具有

体积小巧、携带方便的优点，特别适用于手机、音乐播放器、

数码像机、摄象机等微型电子设备在室外使用时进行供电或充

电。

<REC>

<申请号>=CN90217236.0

<名称>=安全标志灯

<申请（专利权）人>=张俊兴

<发明（设计）人>=张俊兴

<申请日>=1990.08.06

<地址>=233000安徽省蚌埠市中荣街154号

<摘要>=本实用新型提供一种安全标志灯。它采用了用

光伏技术生产的大面积、低照度多晶硅太阳能电池和

免维护铅酸蓄电池做电源，用外触发喷镀银电极闪光

灯做光源，由光敏开关电路、高压逆变电路和闪光触

发电路组成控制电路。具有耗能低、光照度强、控制

线路安全可靠的优点。这种标志灯能适应各种恶劣

的工作条件。可广泛用于各种高层建筑物、航海、港

口等。

<REC>

<申请号>=CN02272084.7

<名称>=便携式多功能太阳能供电器

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2002.07.30

<地址>=510095广东省广州市华侨新村支爱路四巷五号101室

<摘要>=本实用新型提供一种便携式多功能太阳能供电

器，其特征在于它是将现有的太阳能技术应用制成一个可折叠

装置，该装置是将太阳能电池板(单晶硅或多晶硅)安装在该可

折叠装置上，其装置上有控制开关，通过串并联的切换可改变

设备的输出电压、电流值，可调节适应外部电器需要，在连接

线的末端设置可以使多种用电器可以使用的插头，以满足不同

用电器的需求。本实用新型可提供无污染、不耗能、低价的电

能。

<REC>

<申请号>=CN02214864.7

<名称>=一种太阳能多用灯

<申请（专利权）人>=于斌

<发明（设计）人>=于斌

<申请日>=2002.05.20

<地址>=272047山东省济宁市运河路22号阜桥房管所宿舍

<摘要>=一种太阳能多用灯，涉及有收音机选台旋钮、风

扇摆动开关、风扇高低速选择开关、荧光灯选择开关、调频/

调幅选择开关、高亮度12V闪光警报驱狼灯电源插座、荧光灯

管、射灯或闪光信号灯、放音磁带卡门、太阳能电池、太阳能

充电控制器、蓄电池、过放保护器和12V冷光源夜视照明光片

组成。采用硅光板太阳能电池，以连接线接太阳能充电控制器

和蓄电池，经过放保护器，作为各用电器件的电源装置。在多

用灯的一侧，设置有荧光灯管和射灯或闪光信号灯。在中心位

置，设置风扇叶，风扇叶的中心位置，设置风扇摆动开关。风

扇叶和荧光灯管之间设置有12V冷光源夜视照明光片。本实用

新型将风扇、照明、频闪信号、收音、放音、小夜灯等多种功

能集于一身，使用非常方便。

<REC>

<申请号>=CN200720084859.0

<名称>=玻璃基材太阳能电池

<申请（专利权）人>=晶湛(南昌)科技有限公司

<发明（设计）人>=郭力;罗应明

<申请日>=2007.05.22

<地址>=330013江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖西路

<摘要>=一种玻璃基材太阳能电池，其特征是玻璃基片连接金属镀层，金属镀层连接掺硼多晶硅层，掺硼多晶硅层连接掺磷多晶硅层，掺磷多晶硅层连接金属电极，金属电极连接表面保护层。本实用新型的优点是：用普通玻璃作基材，可在确保太阳能电池光电转换率不受损失的基础上，大大降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200520046843.1

<名称>=多晶硅太阳能发电并网装置

<申请（专利权）人>=上海久能能源科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李钊明

<申请日>=2005.11.24

<地址>=201314上海市南汇区沪南公路8743号

<摘要>=本发明公开了一种多晶硅太阳能发电并网装置，

包括多晶硅太阳能电池板、蓄电池、逆变器、电流控制器、时

控器、电压调节器、防电网反充电保护器在内的结构，电流控

制器内设有自动控制电流的电子芯片，所述的电子芯片的型号

可以是Jn－1A、Jn－2B。达到设备精炼，运行稳定可靠，使

用寿命长、安装维护简便。

<REC>

<申请号>=CN02256963.4

<名称>=一种太阳能台灯

<申请（专利权）人>=王海平;樊维亚

<发明（设计）人>=王海平;樊维亚

<申请日>=2002.10.11

<地址>=102100北京市3566信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能台灯。它由灯座、

支杆、灯罩、灯、单晶硅或多晶硅太阳能电池和可充电电池组

成。其中太阳能电池被置于室外，并且通过连线与室内的太阳

能台灯中的可充电电池相连接。所述灯罩内的灯是由若干个高

亮度发光二极管排列组成。本装置具有太阳能供电、成本低、

寿命长、亮度适中稳定和保护视力等优点。

<REC>

<申请号>=CN200720029187.3

<名称>=太阳能发电机组

<申请（专利权）人>=杨东杰

<发明（设计）人>=杨东杰

<申请日>=2007.10.19

<地址>=272100山东省济宁市兖州市南环路48号兖州圣鲁科技工程研究所

<摘要>=太阳能发电机组，涉及有太阳能电池板、固定支架、储电器和用电分配器组成。太阳能电池板可以选用现有技术的单晶硅太阳能电池板、多晶硅太阳能电池板或者非晶硅太阳能电池板，按照需用电压进行配置即可。太阳能电池板的下面设置有固定支架，用以保证太阳能电池板的稳定和安全。由太阳能电池板的电能输出线接到储电器的电极座上，作为向储电器的供电线路，实现白天进行光电转换，储存于储电器中，用电时再由输出线路通过用电分配器实施用电。本实用新型以太阳能电池板进行光电转换作为发电电源，以储电器作为电能的储存和中转装置，通过用电分配器可以接到各用电装置，整体结构简单，实用方便，所以上项费用和运行费用相对较低，有利于太阳能技术的推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200820012186.2

<名称>=太阳能温度显示保温杯

<申请（专利权）人>=李明雪

<发明（设计）人>=李明雪

<申请日>=2008.04.17

<地址>=124010辽宁省盘锦市第四完全中学

<摘要>=本实用新型属于保温杯，特别涉及一种太阳能温度显示保温杯，这种太阳能温度显示保温杯，由液晶显示屏、杯体、金属内胆、测温电阻、测温导线组成，其特殊之处是：测温电阻焊接在金属内胆上，测温导线与测温电阻和液晶显示屏相连，金属内胆装在杯体内，杯体采用多晶硅材料制成，在内部有导线与液晶显示屏相连，利用太阳能为液晶显示屏长期供电，本实用新型的有益效果是：可以即时显示水温，并保持长时间供电。

<REC>

<申请号>=CN01259529.2

<名称>=光电幕墙玻璃

<申请（专利权）人>=谷中武

<发明（设计）人>=谷中武

<申请日>=2001.08.24

<地址>=325000浙江省温州市飞霞南路永泰大厦404

<摘要>=本实用新型涉及建筑装饰材料,尤指一种光电幕

墙玻璃,它是由内层玻璃与外层玻璃中间夹胶结合组成,其特征

是内层玻璃为一层钢化玻璃,在这层钢化玻璃上铺有一层透明

的EVA胶片层,EVA胶片层上平铺有单晶硅、多晶硅或非晶硅

光电板,光电板上再依序铺一层EVA胶片以及外层玻璃,利用胶

片层使内层玻璃、光电板、外层玻璃紧密结合在一起形成夹胶

光电幕墙玻璃。由本实用新型所提供的这种光电幕墙玻璃所建

造的光电幕墙,除特别地具有发电这项主要功能外,同时也还具

有明显的隔热、隔音、安全、装饰和减小光污染等功能,特别是

利用太阳能电池板发电不会排放CO<SUB>2</SUB>或产生造成温室效应的有害气体,也无噪音,是一种洁净能源,与环境有很好的相容性。

<REC>

<申请号>=CN02248584.8

<名称>=车载太阳能供电器（站）

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2002.10.14

<地址>=510095广东省广州市华侨新村支爱路四巷五号101室

<摘要>=本实用新型提供一种车载太阳能供电器(站)，其

由车体、太阳能电池支架、太阳能电池锂离子蓄电池、稳压器、

逆变器、电压电流显示器组成，它是将的太阳能技术应用在汽

车上，将太阳能电池板(单晶硅或多晶硅)安装在汽车顶部或表

面，并在现有汽车动力的基础上，另加一套电力动力系统，可

随时切换使用电力动力和内燃动力方式，并安装有大容量锂离

子蓄电池，太阳能电池既可对汽车电力动力系统直接供电，又

可通过对锂离子蓄电池充电进行，即间接供电，太阳能电池可

以通过连线对车内用电器及数码相机、手机及车外其它电器进

行充电或直接向其供电。

<REC>

<申请号>=CN02272618.7

<名称>=具有太阳能供电功能的包

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2002.08.20

<地址>=510096广东省广州市华侨新村支爱路四巷五号101室

<摘要>=本实用新型提供一种具有太阳能供电功能的包，

其特征在于它是将太阳能技术应用制成一个包，将太阳能电池

板(单晶硅或多晶硅)安装在该包上，包上可制有多个小袋，以

便装不同用电器，为了方便使用，可以在每个小袋内设置与电

池板的连线，且连线末端有插头，包上的太阳能电池板(单晶硅

或多晶硅)相对包体的角度可以即时调节，以便更充分接受光

源。其包上有控制开关，通过串并联的切换可改变设备的输出

电压、电流值，可调节适应外部电器需要，在连接线的末端设

置可以使多种用电器可以使用的插头，以满足各用电器的需

求。本实用新型可提供无污染、不耗能、低价的电能、使用及

携带方便。

<REC>

<申请号>=CN03223052.4

<名称>=便携太阳能供电包

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2003.01.20

<地址>=510095广东省广州市华侨新村支爱路四巷五号101室

<摘要>=本实用新型属于太阳能应用领域，具体涉及一种

便携太阳能供电包。本实用新型是将太阳能技术应用在便携包

上，将太阳能电池板(单晶硅或多晶硅)、锂电池安装在该包上。

其中一种是：包在生产时就安装上太阳能电池板，即太阳能电

池板与包制成一体；另一种是：在包的生产过程中就设计了能

安装太阳能电池板的位置，当需要利用太阳能供电时，把太阳

能电池板安装在包的相应位置，我们在设计时一般将太阳能电

池板安装在一个小包上，太阳能供电小包能单独使用，同时也

能安装在背包、提包等上使用。太阳能供电小包上有控制开关，

通过串并联的切换可改变设备的输出电压、电流值，以适应外

部电器的需要。本实用新型能便携供电，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200420047516.3

<名称>=太阳能笔记本电脑

<申请（专利权）人>=李海彬

<发明（设计）人>=李海彬

<申请日>=2004.04.01

<地址>=100055北京市宣武区广安门外北街22号

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能笔记本电脑，其在现

有笔记本电脑上增加了太阳能电池，所述太阳能电池输出端连

接电脑主机内原有的蓄电池的两极，形成蓄电池的充电电源并

可以直接带动电脑，设置在该输出端的单向二极管可避免外接

电源对太阳能电池反向充电，所述太阳能电池由可折叠在电脑

本体上的若干太阳能电池板构成，或者直接复合在电脑本体的

外表面，其转换元件可以是若干封装在基体表面的单晶硅或多

晶硅太阳能电池片，封装材料优选环氧树脂和聚碳酸酯，本实

用新型可以将太阳能转换为直流电给蓄电池充电，甚至直接带

动电脑工作，消除了交流电源对笔记本电脑使用场所的制约，

极大地拓展了笔记本电脑的使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200820036508.7

<名称>=一种多晶硅用石墨

<申请（专利权）人>=倪宝达

<发明（设计）人>=倪宝达

<申请日>=2008.05.28

<地址>=211400江苏省仪征市大仪镇兴仪南街

<摘要>=一种多晶硅用石墨，涉及一太阳能光利用技术领域，特别是用于制造多

晶硅材料的耐高温模具。本实用新型在主体的前端连体设置带有锥头的连接

头，在主体的后端设置内凹的锥台。主体后端的锥台即为模腔，前端是用于

连接的连接头，本实用新型的结构符合实际生产使用要求，用于多晶硅生产，

可完全符合耐高温、精度高的要求。

